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USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

AUTOMATYKA | ROBOTYKA

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

Ogélnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres

Wszystkie

Jednostka prowadzaca przedmiot | Katedra Automatyki i Robotyki

Koordynator przedmiotu

dr inz. Gabriel Bracha

Zatwierdzit

Mechatroniki i Budowy Maszyn

dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PSk, Dziekan Wydziatu

OGOLNA CHARAKTE

RYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Obowiazkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne 2

studiow - semestr

studia niestacjonarne |2

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) Tak
Liczba punktow ECTS 5
Forma prowadzenia zajeé wyktad ¢wiczenia | laboratorium projekt inne
studia
i i . 30 30
Liczba godzin stacjonarne:
w semestrze studia
. . . 18 18
niestacjonarne:
. Politechnika Swietokrzyska Projekt , Dostosowanie ksztafcenia w Politechnice Wydziat Mechatroniki
ﬁ Kielce Universiweoi Technology Swietokrzyskief do potrzeb wspdfczesnej gospodarki” WMiBM | Byudowy Maszyn
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Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztalcenia

Odniesienie do
efektow
kierunkowych

Wiedza

W01

Posiada zaawansowang wiedze 2z zakresu fizyki,
obejmujgcg m.in. elektryczno$é, magnetyzm oraz teorie
obwoddw, ktéra jest niezbedna do zrozumienia
podstawowych zjawisk fizycznych zachodzacych w
elementach i uktadach elektrotechnicznych.

AiR1_W02

W02

Dysponuje uporzadkowang i zaawansowang wiedzg w
zakresie teorii obwodow elektrycznych oraz sygnatéw i
metod ich przetwarzania, a takze podstawowg
znajomoscig dziatania uktadéw cyfrowych, ukladow
programowalnych oraz elementéw elektrotechnicznych.

AiR1_W05

W03

Posiada usystematyzowang i zaawansowang wiedze
potrzebng do projektowania i testowania uktadéw
elektrotechnicznych, w tym elementéw cyfrowych i
mikroprocesorowych.

AiR1_W14

Umiejetnosci

uo1

Osoba ta potrafi efektywnie korzysta¢ z odpowiednich
narzedzi pomiarowych oraz urzgdzen stuzacych do
analizowania  kluczowych parametréw elementéw
elektronicznych i uktadéw automatyki oraz robotyki.
Dodatkowo, sprawnie postuguje sie nowoczesnymi
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ktére sa
niezbedne do realizacji zadan inzynierskich w dziedzinie
elektroniki.

AIR1_U05

uo2

Potrafi opracowa¢ i zastosowaé odpowiednie metody
oraz modele matematyczne, a takze wykorzystac
symulacje komputerowe do analizy i oceny dziatania
uktadéw automatyki i robotyki. Ponadto, umie planowac i
przeprowadzaé eksperymenty, w tym pomiary oraz
symulacje komputerowe, potrafi interpretowa¢ uzyskane
wyniki i wyciggac trafne wnioski. Do rozwigzywania zadan
inzynierskich potrafi zastosowa¢ metody analityczne,
symulacyjne i eksperymentalne.

AiR1_U06

uo3

Potrafi skutecznie wykorzystaé odpowiednie metody i
urzadzenia pomiarowe do analizy podstawowych
parametréw charakteryzujgcych elementy mechaniczne
wykorzystywane w budowie urzgdzeh automatyki i
robotyki.

AiR1_U08

Kompetencje
spoteczne

KO1

Jest sktonny do refleksji nad swojg dotychczasowa
wiedzg oraz rozumienia potrzeby ciggtego zdobywania
nowych informacji, zaréwno z literatury, jak i poprzez
konsultacje z ekspertami w dziedzinie automatyki i
robotyki.

AiR1_KO01

K02

Jest gotéw do podejmowania rél zawodowych w obszarze
automatyki i robotyki, przestrzegajgc zasad etycznych i
dbajgc o dziedzictwo oraz tradycje zawodu.

AiIR1_K06

8 Politechnika Swigtokrzyska
Kielce University of Technology

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice

Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki” WMilM
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TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec

Tresci programowe

wyktad

Pétprzewodniki samoistne i domieszkowane. Ztgcze n-p i jego stany pracy. Diody
potprzewodnikowe:  przetgczajgce, prostownicze, pojemnosciowe, Zenera,
Schottky’ego, tunelowe. Charakterystyki, zasada dziatania, zastosowania diod.
Tranzystory bipolarne: charakterystyki, uktady pracy, ukfad Darlingtona. Tranzystory
unipolarne: ztgczowe, z izolowang bramkga, charakterystyki, uktady pracy. Prostowniki
niesterowane. Tyrystory i triaki w przeksztaltnikach. Wzmacniacze tranzystorowe
matosygnatowe. Uklady polaryzacji tranzystoréw. Sprzezenie miedzystopniowe.
Sprzezenie zwrotne w wzmacniaczach tranzystorowych. Wzmacniacze selektywne
matosygnatowe. Wzmacniacze réznicowe i przeciwsobne mocy. Wzmacniacze
operacyjne: ukfady liniowe, sprzezenie zwrotne. Generatory sinusoidalne: RC i LC.
Uktady zasilajgce: stabilizatory parametryczne, ze sprzezeniem zwrotnym, impulsowe.

laboratorium

Pakiet PSpice, symulacji obwodow elektronicznych. Analiza statoprgdowa obwodow
rozgatezionych z elementami biernymi, obejmujgca symulacje tych obwodéw w
programie symulacyjnym. Przeprowadzenie analizy zmiennoprgdowej obwodow z
elementami biernymi RLC, a takze symulacja tych obwodéw w programie
symulacyjnym. Zastosowanie diod potprzewodnikowych w podstawowych uktadach
elektronicznych, w tym symulacja uktadéw z diodami w programie symulacyjnym.
Zastosowanie tranzystorow w podstawowych uktadach elektronicznych, ze
szczegollnym uwzglednieniem symulacji uktadéw tranzystorowych w programie
symulacyjnym. Omowienie  wzmacniaczy réznicowych oraz  wzmacniaczy
przeciwsobnych mocy, wraz z symulacjami tych uktadéw w programie symulacyjnym.
Zastosowanie wzmacniaczy operacyjnych w liniowych uktadach elektronicznych, a
takze symulacja uktadéw z wzmacniaczami operacyjnymi w programie symulacyjnym.

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice Wydziat Mechatroniki

H Politechnika Swietokrzyska i o ) .
ﬁ Kielce University of Technology Swietokrzyskief do potrzeb wspdiczesnej gospodarki WMiBM | Budowy Maszyn
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Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
Symbol
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
W02 X
W03 X
uo1 X X
uo2 X X
uo3 X X
KO1 X
K02 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

najmniej 50% punktow.

Forma . . . . .
. . Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. Pozytywne zaliczenie koncowego egzaminu. Uzyskanie co
wykfad egzamin Yy g0 €9 y

laboratorium

zaliczenie z oceng

Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwidw. Uzyskanie
pozytywnych ocen ze wszystkich sprawozdan.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Obciazenie studenta Jeﬂ(';“
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wicjL|P wWic|L|P|S h
" | studiow 30 30 18 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 4 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
3. . - 66 42 h
nauczyciela akademickiego
- ‘ ; Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice .
ﬁ E‘Oel;éicﬂE:Sgrgrr\",eé?'}rezgﬁﬁglogy Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki” WMilM Wydziat Mechatroniki
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Liczba punktow ECTS, ktdrg student
uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,64 1,68 ECTS
nauczyciela akademickiego

Liczba godzin samodzielnej pracy

studenta 39 83 h
Liczba punktow ECTS, ktdrg student

uzyskuje w ramach samodzielnej 2,36 3,32 ECTS
pracy

Naklad pracy zwigzany z zajeciami 62.5 62.5 h

o charakterze praktycznym

Liczba punktow ECTS, ktéra student
uzyskujew ramach zajeé o 2,5 2,5 ECTS
charakterze praktycznym

Sumaryczne obciagzenie praca 125

studenta 125 h
10. Punkty ECTS za n'10du'l o 5 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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